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D 470 4.90 5XX)
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	AK405 6是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器 。AK4056采用ESOP8封装配
	AK4056是一款专门为锂离子电池设计的线性充电器，利用芯片内部的功率MOSFET对电池进行恒流/恒
	低充电电流，这个功能可以使用户最大限度利用芯片充电，不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。
	如果将使能输入端CE接低电平，充电器停止充电。
	AK4056X集中式充电循环并停止通过BAT端提供任何电流。在这种状态下，BAT端上所有负载都必须由
	如果芯片温度升至135C以上时，一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止AK4056过
	允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而减小损坏AK4056的风险。
	如果TEMP脚直接接GND ，那么电池温度检测功能取消，其他充电功能正常。
	工作模式 。 当VCC电压升高至3 . 8V之后，芯片退出UVLO ，开始正常工作 。VCC下降时的


